iDU-Elektrik Elektronik Miihendisligi

EE204 — Analog Elektronik 1

Deney 6
JFET Yukselteci

Prosediur

1) Sekilde verilen devreyi, Rp = 100 Q ve Vpp = 10 V olmak tzere herhangi bir
simullasyon programinda kurun. Simulasyon programi olarak LTspice’l tercih
ediyorsaniz component kismina “njf’ yazarak JFET yukseltecine ulasabilirsiniz.

a) Kanal akiminin (Ipq) grafigini kapi-kaynak (gate-source) (Ves) gerilimine gore ¢izin.

Not: VGG geriliminin farkli degerleri icin kanal akimini ve kapi-kaynak voltajini élgtp
buldugunuz sonuclari Word, Excel veya Matlab’da ¢izdirebilirsiniz.
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b) Kanal akiminin maksimum seviyesini ve transistériin doyum (pinch-off) gerilimini
belirleyin.
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2) Sekilde verilen devreyi, Rp =4.3 kQ, Rg=330kQ, C1=C2=1uFveVpp=10V
olacak sekilde kurun. Rs direnci yerine, seri bagl olacak sekilde 1 kQ pot ve 470Q
direnclerini kullanin.

a) 1 mA kanal akimi (drain current) elde etmek i¢in potansiyometreyi ayarlayin.

Not: Kullandiginiz similasyon programinda potansiyometreyi bulamazsaniz farkli
direng degerlerini kullanarak deneme yanilma metoduyla da sonuca ulagabilirsiniz.
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b) Asagida belirtilen gerilim ve akim degerlerini dl¢iin ve kaydedin.

Vg = Vs = Vp =
Vags = Vbs =
Ig = Is = Ip =
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3) Kurdugunuz yukseltecin girisine (Vi) 10 kHz, 100 mV tepe degerli sinlis dalgasi
uygulayin. Simulasyon programinin osiloskop ekraninda ayni anda Vi ve Vo,
degerlerini gézlemleyin. Grafikleri raporunuza ekleyin.

a) Giris ve c¢ikis voltajlarinin tepe degerlerini dl¢lin ve kaydedin. Bunlari kullanarak
gerilim kazancini hesaplayin.

V= Vo= Ay =
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